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1-100, 100,10 nm ebatlarindaki silisyumun iletkenlik bandinin 100meV iizerinde birim
enerjide bulunan durumlarin sayisini hesaplayiniz. Sonucu eV cinsinden yaziniz.

m*=1.08mQ aliniz. )
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2- Sodyum igin (Er=3,23eV), a) 2eV, b) 3eV, c¢) 3,2eV, d) 4eV enerjili durumlarin oda
sicakhginda doldurulma ihtimallerini bulun.
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3- Zn metalinde 2 serbest elektron vardir.
a) Iletkenlik elektroniarinin sayisini,
b) Bunlarin Fermi enerjisini

¢) Fermi hizlarini bulunuz. (m=65,38g; p=7,1.10%kg/m>; )
20 \23

4- Germanyumun elektron ve bosluklarinin T=300K'de mobiliteleri sirasiyla 0,45m?/V.s ve
0,35m?/V.s ; bu elektron ve bogluklarin yogunluklari da sirasiyla 2,5.10%¥m, ve 7.10%m™

dir. n-tipine katkilanan germanyumun oda sicakhgindaki elektriksel iletkenligini
hesaplayiniz.

P




